P1

P2 Resistor

@
z
(w)

N o
al [a}
pr.o P12 P4 | o -cs B¢
— o) [Feis P3| o
N N e} .
al| |a o P1.2 P14 p2 a2
HE S pra |-E1S PL | a3 RsT | B35 P1 T
il g o®  pl.4 |Hi6 P48 | ne
dBE £ P17 P33
| EX®  pus AS
al | &c  pg o8 p3s | b2
p1.7 P18 P37 1 o7 ADRE |22
ADRL P8
al a P30 P2 P18 | gy
pa.1 [—E3 P1S | g -RE B3
p5 Ps P20 - P36
P3.2 B2 WE
P4_| b3 5 | P2 P21 | o5 b1
Pl . P8 P22 P26 P2
P3. 4 B4 uce
P20 p3 P23 p7
P3.5 BS GND
P1o piL P24
P3.7 | p2s | B¢
B?
Pl e P2 P14 | o op |P34 oo PU I
P15 1 ¢ o1 |—E33 D1 ADR1 |38
P16 P32 A239
c2 D2 D2 ADR2
P17 P31 A28
c3 D3 D3 ADR3
oK1 P13 p3g o7
c4 D4 D4 ADR4
1 6 P12 P29 A26
cs D5 D5 ADRS
5 P11 P28 A25
P cé D6 D6 ADRS
MN\ Pi@ c7 07 p27 o7 ADR? A24
2 ADR8 |23
Intel 8255 MEMU aDRS A22
4N33 - -MEMR  ADRL® IMW@
[ P1_res=er pp | + LED 5mm -I0W ADR11 Als
-10R  ADRI2 [E1O
PL "o b7 T 5 PEN  ADRIG |18
o RESET  ADRI4 517
= +5U ADRIS [—2u2
-5y AoRts (15
+120 poRl7 [A1%
-12u poRig 13
GND aDR1s AL
IBM ISA Bus

Yo
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Yé
Y7

16

14

12

AAAAAAL

[
— |W |O1 N | [—

2000000

N [ |O\ [0

I

FE@8-2




